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OSNOVI ELEKTRONIKE

Zadaci

1. Za diodno kolo sa Sl. 1 odrediti i nacrtati zavisnost:

a) Izlaznog napona, Vi, i
b) Struje Irz, u funkciji ulaznog napona V..

Poznato je:
Ri=1kQ, R=2kQ, V=3V i —10V <V, < 10V.

Parametri modela diode su:
Vpo=0.6V, r=0Q.
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2. Za pojacavac sa Sl. 2 odrediti:

a) Parametre modela za male signale, gm, Iz i ro,

b) Naponsko pojacanje, An=Vilvy,

c) Izlaznu otpornost, R, i

d) Za koliko bi se promenila vrednost izlazne otpornosti
ukoliko bi zanemarili Erlijev efekat.

Poznato je: R1=120kQ, R>=260kQ, R3=2kQ, Rs=2kQ,
R=100Q, Ry=2kQ, Vcc=5V i V1=25mV.

Parametri tranzistora su:

ﬁ 299, VBEZO.GV, VA=80V.
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3. Za filtarsko kolo sa Sl. 3 odrediti:

a) Prenosnu funkciju Ha(s)=Va/V. i njen tip.
b) Prenosnu funkciju He(s)=Ve/V. i njen tip
¢) Prenosnu funkciju He(s)=Vc/V.

d) Nule i polove funkcije Hc(s).

Poznato je:

R1:2k,Q, R2=8k,Q, R3=R4:R5:10kg i
C.=C,=100nF.

Operacioni pojacavaci su idealni.
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4. Za LC oscilator sa Sl. 4 odrediti:

a) Frekvenciju oscilovanja, fo,
b) Vrednost transkonduktanse tranzistora, gm, pri
kojoj nastaju oscilacije.

Poznato je:

Ri=150kQ, R=350kQ, Vpp=5V, C=10nF, L1=42uH,
L>=100nH.

Parametri tranzistora su: :
A=AmA/V2, V=1V i Va—oV.
Smatrati Cs —oF i Lp —ooH
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